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1. Faca um gréfico de Vo em fungdo de V; para o circuito na figura abaixo, quando V;
varia de 0 a 3 V. Suponha R = 1 kQ, W/L = 20/0.5, V1 = 0.7 V, kyn = 50 qu/V e
L =7 =0 (ou seja, despreze efeitos de corpo e de comprimento de canal).

2. No circuito abaixo os capacitores estdo descarregados quando em ¢ = 0 ¢ aplicado na
entrada um degrau de 3 V. Esboce Vx e Vy em fungdo do tempo para > 0.

* Data limite para entrega das solugdes: 12/04/2016



3. No circuito (A) abaixo assuma W1/Li= 20/0.5, Is = 200 pA, V1 = 0.7 V, kn = 50
LAYV e A=y=0.

(a) Calcule o valor de Vo para V;=1.2 V.

(b) Supondo que /¢seja implementado por M, como mostrado no circuito (B), encontre
o valor minimo de W,/L, para o qual M, permanece saturado.
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4. No circuito abaixo /s ¢ uma fonte de corrente ideal, e M; € polarizado em saturagio
com corrente de dreno igual a /5.

(a) Obtenha a expressdo do ganho de tenso 4, = v,/v; para pequenos sinais.

(b) Supondo Is= 0.7511, kyn = 4kpp € L1 = Ly, obtenha a relagfo entre W, = W, tal que |4,
= 10,
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